國立中興大學材料系115學年大四第二學期課表
	
	星期一
	星期二
	星期三
	星期四
	星期五

	第一節

8:10~9:00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	第二節

9:10~10:00
	高分子產業應用
	陶瓷材料

(大三)
	薄膜製程
	工程資料分析與實驗設計
	材料物理性質(大三)
	粉末冶金
	材料機械性質(大三)

	
	材料M202 林江珍
	材料M202

劉恒睿
	材料M206林克偉
	Y102廖佳妍
	材料M202

林克偉
	材料M206 劉柏良
	材料M202

曾文甲

	第三節

10:10-11:00
	高分子產業應用
	陶瓷材料

(大三)
	薄膜製程
	工程資料分析與實驗設計
	材料物理性質(大三)
	粉末冶金
	材料機械性質(大三)

	
	材料M202 林江珍
	材料M202

劉恒睿
	材料M206林克偉
	材料M202 廖佳妍
	材料M202

林克偉
	材料M206 劉柏良
	材料M202

曾文甲

	第四節

11:10-12:00
	高分子產業應用
	材料分析(二)
	陶瓷材料

(大三)
	薄膜製程
	工程資料分析與實驗設計
	材料物理性質(大三)
	粉末冶金
	材料機械性質(大三)

	
	材料M202 林江珍
	材料M203 許薰丰
	材料M202

劉恒睿
	材料M206林克偉
	材料M202 廖佳妍
	材料M202

林克偉
	材料M206 劉柏良
	材料M202

曾文甲

	第五節

13:10-14:00
	
	
	專題討論(二)
	
	

	
	
	
	B1國際會議廳

蔡佳霖
	
	

	第六節

14:10-15:00
	固態擴散
	
	專題討論(二)
	
	

	
	材料M202 呂福興
	
	B1國際會議廳

蔡佳霖
	
	

	第七節

15:10-16:00
	固態擴散
	
	材料分析(二)
	半導體元件物理
	

	
	材料M202呂福興
	
	材料M202
許薰丰
	材料M202
賴盈至
	

	第八節

16:10-17:00
	固態擴散
	
	材料分析(二)
	半導體元件物理
	

	
	材料M202呂福興
	
	材料M202
許薰丰
	材料M202
賴盈至
	

	第九節

17:10-18:00
	
	
	
	半導體元件物理
	

	
	
	
	
	材料M202
賴盈至
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表選修科目





表必修四選二科目(98入學適用)
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